5 4 3
VEE(+3,3V)
CC(+15V)
VDD(+5V)
. o VDD(+5V) > & > 2 2
T o 2 - ? o o ©
NA NA NA NA NA NA NA
T -15V R52
+5V +3,3V 10k
GND 5V
5 - GND 2,5V
%
= R53 b
GND 10k

GND

VDD(+5V) VDD(+5V) VDD(+5V) VDD(+5V)
3 3 3 3
v+ R13 49.9R v+ R16 49.9R v+ R19 49.9R v+ R22 49.9R
+DIN -OUT +DIN -OUT +DIN TOUT 2 +DIN OUT 2
VOCM R14 49.9R VOCM R18 49.9R VOCM R21 49.9R VOCM R24 49.9R
.DIN +ouT |- .DIN +ouT |- .DIN +ouT |- .DIN +ouT |-
V- V- V- V-
UZ5 [ ADBISIARMZ U2 [ ADBISIARMZ U27 [, ADBISIARMZ U2 [ ADBISIARMZ
GND_|_ GND_|_ GND_|_ GND_|_
5 V TTL-Pegel 5 -
wird als gepuffert Treiber Resetpuls nur Rechts: o
f. 50 Ohm angenommen! do rt Abgabe an RJ45
VDD(+5V) VDD(+5V) VDD(+5V) VDD(+5V)
3 3 3 3
v+ R25 49.9R v+ R26 49.9R v+ R27 49.9R v+ R28 49.9R
+DIN -OUT +DIN OUT 2 +DIN TOUT 2 +DIN OUT 2
VOCM R33 49.9R VOCM R34 49.9R VOCM R35 49.9R VOCM R36 49.9R
.DIN +ouT |- .DIN +ouT |- .DIN +ouT |- .DIN +ouT |2
V- V- V- V-
U209 [ ADBISIARMZ U0 [ ADBI31ARMZ UST [ ADBISIARMZ U2 [ ADBI31ARMZ
GND_| GND_| GND_| GND_|

| W
: NS
1'2°3°4 5 KT Aus max. 8 moglichen Rahmenpulsen
US4DT2 | @ @@ 000 ® der Timingbereiche
Hﬁﬁﬂg géggngE?g [ werden 8 ausgewahlte pro ADC/Modul
{ ) 5 —Fn = ~ 1
UADT3 | @@ @®O @ auf die ADC-Eingange gestellt (100 Ohm diff.)!
UAMDT5 | @00 000 @
Biég-—ll_—g 8 % 9 8 :—j\ 8 8 5555078-1 5555078-1
: NN (N J6 J7
UYeDT1 | 00000 @ |
DOOO0OO
Entklemmt| @ 00000 ®
Trafo da - od. Test
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